OSCILLATOR met DUAL - GATE MOSFET
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Prestaties:

1. Zeer stabiel sinusvormig BF 900, BF 307

2. Ruisarm (gebruik liefst metaalfilmweerstanden met een zo klein mogelijk Gl
P.max. klein van afmetingen, korte aansluitdraden,
3. VFO ca. 4 MHz. G2 o
4, Schakelen in gate 2 ix = 6 gats
5. Lineaire ingang voor muziek of spraak,
6. Bromvrij + goede HF -ontkoppeling S

7. Schuift niet in tijdens inschakelen.




